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(57) Abstract: The invention relates to a semiconductor laser device comprising: a semiconductor laser element (1) with at least 
one emission surface (5), from which laser light can emanate, said light having a greater divergence in a first direction (Y) than in 
a second direction that is perpendicular to the first; an external resonator with at least one reflective element (3, 9) comprising a 
reflective surface (4, 10), which can reflect at least part of the light that emanates from the semiconductor laser element (1) through 
the emission surface (5) back into the semiconductor laser element (1), in such a way that the mode spectrum of said semiconductor 
element (1) is influenced as a result; and a lens element (2), which is located inside the external resonator between the reflective 
element (3, 9) and the semiconductor laser element (1) and can at least partially reduce the divergence of the laser light, at least in 
the first direction (Y). The reflective surface (4, 10) of the reflection element (3, 9) is concave. 



fv| (57) Zusammenfassung: Halbleiterlaservorrichtung umfassend ein Halbleiterlaserelement (1) mit mindestens einer Austrittsflache 
(5), aus dcr Laserlicht austreten kann, das in einer ersten Richtung (Y) eine grossere Divergenz aufweist als in einer dazu senkrechten 
:v.vc: 4 .cr. Tiichtung, cinen cxtcrncn Resonator 
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mit mindestens einem Reflexion smittel (3, 9), das eine reflektierende Flache (4, 10) aufweist, die zumindest Teile des aus dem Hal- 
bleiterlaserelement (1) durch die Austrittsflache (5) ausgetretenen Lichts derart in das Halbleiterlaserelement (1) zuruckreflektieren 
kann, dass dadurch das Modenspektrum des Halbleiterlaserelementes (1) beeinflusst wird, sowie ein innerhalb des externen Res- 
onators zwischen dem Reflexions mittel (3, 9) und dem Halbleiterlaserelement (1) angeordnetes Linsenmittel (2), das zumindest in 
der ersten Richtung (Y) die Divergenz des Laserlichtes zumindest teilweise verkleinern kann,wobei die reflektierende Flache (4, 10) 
des Reflexion smittels (3, 9) konkav gekrummt ist. 
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